














































































专利名称(译) 液晶显示器装置及液晶显示器装置的制造方法

公开(公告)号 CN1971364B 公开(公告)日 2010-11-10

申请号 CN200610138439.6 申请日 2006-11-14

[标]申请(专利权)人(译) 统宝光电股份有限公司
佛罗里达中央大学

申请(专利权)人(译) 统宝光电股份有限公司
佛罗里达中央大学

当前申请(专利权)人(译) 奇美电子股份有限公司
佛罗里达中央大学

[标]发明人 葛志兵
朱新羽
吴诗聪
武新章

发明人 葛志兵
朱新羽
吴诗聪
武新章

IPC分类号 G02F1/1335 G02F1/1343 G02F1/1333

CPC分类号 G02F2001/134372 G02F1/134363 G02F1/133634

审查员(译) 王志远

优先权 11/286810 2005-11-23 US

其他公开文献 CN1971364A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明涉及具高开口率、高穿透率及广视角的液晶显示器装置及其制造
方法。该液晶显示器装置包括相对设置的第一基板与第二基板，其间隔
特定距离且其中定义多个像素。第一配向结构迭置于第一基板内侧表面
上。第二配向结构迭置于第二基板内侧表面上。液晶层夹在第一配向结
构与第二配向结构之间。第一电极组形成于第一与第二基板之一内侧表
面上。第二电极组形成于第一电极组位于相同基板内侧表面上。实质边
缘电场形成于第一电极组的上部与下部区域之间。实质边缘电场形成于
第二电极组的上部与下部区域之间。实质水平电场形成于液晶层内位于
第一与第二电极组之间区域。液晶层经处理使得在无外加电场时，其液
晶分子平行于第一与第二基板的表面排列。
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